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전자 소자를 위한 N-곁사슬이 치환된 나프탈렌 다이이미드 유기 반도체
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유기반도체는 전계 트랜지스터, 태양전지, 그리고 발광 다이오드와 같은 전자 소자에 널리 사

용된다. 나프탈렌 다이이미드는 합성이 쉽고 N-곁사슬을 간단하게 바꿀 수 있으며 전자가 부

족한 나프탈렌이 파이 겹침을 쉽게 이루기 때문에 고효율을 나타내는 n형 유기반도체로서 전

자소자에 다양하게 이용된다. N-치환기에 다양한 곁사슬을 도입함으로써, 나프탈렌 다이이

미드 유도체의 용해도나 초분자 상호작용과 같은 고유한 특성을 바꿀 수 있다. 우리는 나프탈

렌 다이이미드에 N-곁사슬이 치환된 유도체들을 합성하고 단결정 구조분석, 분자간 상호작

용 및 열적 안정성을 분석하였다. 열분석은 시차주사열량분석기 (DSC)와 열중량분석기

(TGA)를 이용하여 진행하였다. 나프탈렌 다이이미드 유도체들은 모두 강한 분자간 상호작용

을 가지고 있어 좋은 열적 안정성을 나타내었다.
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